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6563S/M/F 临界模式控制器

概述及特点
6563S/M/F 主要用于临界模式开关电源变换器的控制。

·高效率、低发热量

它可应用于反激或降压模式的开关电源中，可实时监控 MOS 的工作状态，使其工作于

零电流导通、上升、下降沿损耗最小的模式之下，以实现系统的高效率应用。其反激模式

可达到 92%的系统效率，已经接近于 LLC 模式；而降压模式可达到 97%的系统效率，因而实

现了在 1A以下的高压降压模式开关电源的应用可以完全使用贴片工艺而且不用散热器。

·高功率密度

其在高压开关电源中可应用的工作频率可高达 1MHz，为高功率密度的高压开关电源的

开发提供了全新的解决方案。

·低功耗

超低的自身功耗，使系统在待机时很容易满足“能源之星”的要求。可以直接用大阻

值电阻从高压线路取电，而不需要使用反馈绕组供电。

·超线性输出

一般谐振模式的开关电源很难达到特别宽的输出电流或电压范围。而临界谐振模式（准

谐振）可以实现超线性的输出特性。其配合外围控制器即可实现 PWM、直流电压、或数字

信号控制的电流或电压输出。很方便应用于模拟力臂控制、数字电源或调光照明电源。

主要应用
·高压数字电源（0-1000V）

·高效率高压开关电源（效率可达 90~97%）

·高精度机器人模拟力臂驱动器

·高功率密度开关电源

·线性调光 LED 驱动电源（调光范围可达 0.1-100%）
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管脚封装（示意图）

管脚描述
管脚号 管脚名

称

描述

1 -VF -电流泵（GND）

2 IS 电流反馈，用于过流保护（CS）

3 +OUT +输出（+OUT）

4 -OUT -输出（-OUT）

5 VS 电压取样，用于上、下沿时间、电流过零点取样（FB、ZCD）

6 +VF +电流泵（VCC）

订购信息（料盘）

型号 封装 包装形式

6563S/M/F SOT-363 编带；3000pcs/盘
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典型应用（典型应用原理图） 
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极限参数
工作电压范围 +VF to -VF 7.5 to 36 VDC

输出端电流
I+OUT 0 to 100 mA

I-OUT 0 to -100 mA

输出端电压

V-OUTMAX VCC+0.5 VDC

V-OUTMIN -0.5 VDC

V-OUTMAX VCC+0.5 VDC

V-OUTMIN -0.5 VDC

输入端电流
IIS 1 mA

IVS 1 mA

输入端电压
VIS 0 to 1 VDC

VVS 0 to VCC VDC

工作频率 f0 1.2 MHz

最大功耗 PMAX 100 mW

最高结温 TJ 125 ℃

存储温度（不含包装材料） TSTG -55 to 150 ℃

ESD 3 kV

推荐应用参数
工作电压范围 +VF to -VF 4.5-24 VDC

启动电流 IST 10 uA

输出端电流
I+OUT 60 mA

I-OUT -60 mA

输入端电压
VIS -0.5 to 1 VDC

VVS -0.5 to VCC+0.5 VDC

工作频率 F0 0.05 to 1 MHz

工作温度 TA -25 to 85 ℃
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应用信息
1.输出电流计算

IOUT=IP/2
其中：

IOUT是输出电流；

IP是 MOS 回路电流峰值。

注：在使用外部控制器控制输出电流或输出电压时，此计算方法并不适用；因上下升沿时间、应用

电路结构、温度保护等原因有误差。

2.回路电流计算

IP=0.5/RS
其中：

IP是 MOS 回路电流峰值；

RS是取样电阻阻值。

注：在使用外部控制器控制输出电流或输出电压时，此计算方法并不适用；因上下升沿时间、

应用电路结构、温度保护等原因有误差。

3.系统工作频率计算

F=1/(IP*L/（VIN-VOUT）+IP*L/VOUT+TS)
其中：

F 是系统工作频率；

IP是 MOS 回路电流峰值；

VIN是电源输入电压，如果 MOS 导通压降比较大请加上 1/2 的 MOS 导通压降；

VOUT是电源输出电压，计算时注意加上整流二极管的压降；

L 是变换器电感量；

TS是 MOS 导通和截止准谐振边沿时间，不同的回路寄生电容和漏感不同，会造成 TS值的不同，

MOS 极间电容大 TS也相对比较大。一般先用 1.0uS 计算，制样测试后再修正。

使用一般锰锌铁氧体电感时建议将系统工作频率设计在 80-200kHz 左右。
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注：因上下升沿时间、应用电路结构、温度保护等原因有误差。

4.输出滤波电容容量的计算

COUT>1/F*IP/VS
其中：

IP是 MOS 回路电流峰值；

COUT是输出滤波电容容值；

F 是回路工作频率；

VS是输出纹波电压峰峰值。VS取值尽量小于 1，或小于输出电压的 5%。

注：输出滤波电容容值应该尽量大于计算值。输出滤波电容尽量使用 CBB、NPO 类电容，如果

需要使用电解电容请与 CBB 或 NPO 类电容复合应用。以免在高系统频率应用时，电解电容分布参数

参与回路谐振。

应用特性表
1.输出电流与温度关系曲线

VIN=400VDC；VOUT=120VDC；L=1.5mH。

注：在使用外部控制器控制输出电流或输出电压时，此图表不具有参考作用。
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2.输出电流与输出电压关系曲线

VIN=400VDC；TA=25℃；L=1.5mH。

注：在使用外部控制器控制输出电流或输出电压时，此图表不具有参考作用。

3.工作频率与输出电流关系曲线

VIN=400VDC；TA=25℃；L=1.5mH。

注：在使用外部控制器控制输出电流或输出电压时，此图表不具有参考作用。
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封装信息

建议焊盘尺寸（锡膏）

SOT-363




